




























专利名称(译) 薄膜晶体管阵列基板和具有该基板的液晶显示面板
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摘要(译)

公开了一种TFT阵列，包括衬底，栅极线，数据线;像素，其中像素包括
第一像素电极部分，第一像素电极部分包括多个间隔开的第一电极线，
第一像素电极部分具有耦合到第一电极部分的相关TFT，第二像素电极
部分包括多个间隔开的第一电极部分第二电极线，第二像素电极部分与
第一像素电极部分电容耦合，其中第一像素电极部分的每条第一电极线
的宽度窄于第二像素的每条第二电极线的宽度电极部分，第一像素电极
部分的相邻第一电极线之间的间隔小于第二像素电极部分的相邻第二电
极线之间的间隔。
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